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b Sistemes lineals.
Fronoid de transteréncia. Fols 1
Diagrama de Bode.
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3. AnAalisi freailencial.

2. Fisica dels semiconductors.
Electrons 1 forats. Corrents de difusid 1 d’arrosseqgament.
Fecombinacid de portadors.

3. El diode d unid.
£l diode en equilibri: zona de cArrega espacial. Capacitat
de tramsicid. Corrents n el diode: caracteristica I-Y.
Capacitat de difusid 1 reégim transitori.

4. El transistor bipolar.
Mordel de primer ordre. Equacions d Ebers 1 Moll. Corbes ca-—
racteristigues. Regions de tuncionament.

T El transistor unipolar.
El transistor JFET. Caracteristigues i aplicacions. =
MOSFET. Model de control de carvrega. Tipus 1 aplicacicns=.

= Tecnologia de circuits integrats.
Fabricacid del transistor: processos basics. Dircuits o te-
arats monolitics: tecnologia bipelar 1 MOS.

7. El transistor en commutacid.
Inversor basic: temps de commuitacid. Fortes 1dgilgues SUS
1 tecnologies.

8. Multivibradors.
Circuit biestable., moneoestable i1 estable. Considerac ;oae
disseny 1 d’arrancada.

?. Circuits integrats digitals.

Fiip—flops. FRegizstres de desplaca

men

cions. Iintrodoacocld a les meméries.

10, Amplificacid.

Folariftzacid. Muntatges bDéasics.
maclid. a parella difterencial. R
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173, beneradors de senval.
3 sinusoidals. Driteris diozcil-lacid,. Dircuits
beneradors d’ona triangular.

14, Sistemes de potencia.
Fectificacid 1 filtrat. Regulador
mentacid conmutades. Control de 4

5 de tensid. Fonts d’ali-—
ane,
15. Convertidors D/A i A/D.
Convertidors D/7A amb resisténcies ponderades i eosglaonades.
Convertidors A/D. Aplicacions.



